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摘要(译)

本发明涉及一种半导体制作技术领域，尤其涉及一种OLED装置的制备方
法及OLED显示面板。一种OLED装置的制备方法，其中，包括提供一基
板；于所述基板上制备一阳极层；于所述金属阳极层上制备一有机发光
层；于所述有机发光层上制备一阴极层；于所述阴极层之上制备一用以
提取不同颜色发光材料的光提取层，其中所述阴极层的折射率低于所述
光提取层的折射率。因所述阴极层的折射率低于所述光提取层的折射率
可以对OLED装置内部被损耗的80％的光进行提取，避免了部分光线在
传输过程中发生内部全反射，大大提高了OLED装置的出光效率。
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